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Resumen

Los supercapacitores (SC) son actualmente una de las alternativas mas prometedoras como dispositivos de almacenamiento de carga, debido
a su rdpida capacidad de almacenamiento y mayor estabilidad de ciclado [1]. Uno de los desafios principales en la construccién de SC es la
eleccion de los materiales constitutivos de los electrodos, los cuales requieren grandes dreas superficiales, ademds de notables propiedades
de transporte de iones y electrones. Numerosos compuestos han sido estudiados para cumplir este rol, destacando los materiales carbonosos
[2], y en especial, el dxido de grafeno reducido (rGO), una estructura 2D Unica, de elevada conductividad eléctrica [3]. Por otra parte, diversas
estrategias se han empleado para obtener rGO a bajo costo, en forma rapida y masiva.

En este trabajo presentamos una alternativa sencilla, rapida y eficiente para obtener rGO a partir de la reduccién térmica de ldminas de éxido
de grafeno comercial (GO). Se realiza un analisis comparativo con rGO comercial tomado como referencia. Los resultados de caracterizacion
vibracional y estructural por espectroscopia Raman e infrarroja, y difraccion de rayos X, respectivamente, evidencian cambios en la naturaleza
quimica del GO, cuando éste es expuesto durante breves intervalos de tiempo a la llama de un mechero de Bunsen.
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En la Fig. 1a se observan las bandas G (~1590 cm) y 2D (~2680 cm),
caracteristicas de los sistemas carbonosos, ademas de la banda D (~1347 cm'l),
asignada a la presencia de desorden (defectos estructurales, rotaciones de
enlaces e impurezas). La deconvolucién de los espectros permitié identificar las
bandas que los componen en funcién de sus posiciones (ver panel derecho). El
andlisis comparativo entre las mismas indica que la reduccién de GO durante 10
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Conclusiones

La deconvolucién de los espectros Raman obtenidos permitid identificar la presencia de las bandas caracteristicas del rGO comercial (D*, D", G, D, G*, 2D,
D+D" y 2D’), en la muestra de GO expuesto a la llama de un mechero durante 10 min. De la comparacidn entre valores de I/l € l,5/l5, se infiere un cambio
quimico del GO tratado térmicamente, junto con un bajo apilamiento de grafeno multicapa de naturaleza grafitica. Este efecto explicaria la menor cantidad de
defectos respecto del rGO comercial. Los resultados de FT-IR y DRX confirman la reduccion de GO, por lo que el método propuesto resulta accesible, rapido y
eficiente para obtener rGO, de interés en electrodos para SC.
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